
高效异质结电池

G12    210 半片双面

电池片图形

正面 背面

高效异质结半片双面电池技术规格书

产品优势

平均效率26.1%以上
效率

发电量
发电量增益5%以上

双面率
双面率达90%以上

工艺
4~6步工艺

污染
无氨氮废水产生

量产
可实现110um厚度硅片的量产应用

工艺温度
最高制程工艺温度不超过250℃

良率
平均生产良率达99%

无衰减
无PID，LID效应

温度系数
低温度系数
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高效异质结半片双面电池技术规格书G12   210 半片双面

主要电性能规格参数 I-V特性曲线

效 率 功 率 开路电压 短路电流 填充因子
最大功率点

电压
最大功率点

电流

标准测试条件：1000W/m2，AM1.5，25℃; 以上技术参数受限于技术变更及测试。

产品规格

210 mm*105 mm±0.25 mm

n型单晶硅

18 主栅线(银)，蓝色透明导电膜(TCO)

18 主栅线(银)，蓝色透明导电膜(TCO)

尺       寸

基体材料

厚    度

正  面(-)

背  面(+)

温度系数

～-0.27%/℃ 

～0.055%/℃ 

～-0.26%/℃

Voc（%/℃）

Isc（%/℃）

Pm（%/℃）

包装信息

数量

尺寸

24包/箱，140片/包，3360片/箱

60cm*30cm*30.5cm

Ver：202501浙江润海新能源有限公司保留最终解释权。
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